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Posudek vedouciho diplomove prace 

Autor diplomove pnice: Silvie Valkova , BSc. 

Diplomova prace : "CHALKOGENIDOVASKLA SYSTEMU Ga-Ge-S" 

Diplomova pnice vypracovana bakalarkou Silvii Valkovou se zabyva podminkami 

pripravy a prfpravou chalkogenidovych skel systemu Ge-Ga-S. Pro ucely diplomove prace 

bylo pripraveno objemove sklo 0 slozeni (GeSe2)o,S(Ga2S3)O.2. Z objemoveho vzorku byly 

pripraveny tenke vrstvy. K priprave tenkych vrstev tohoto skla byly vyuzity metody 

termickeho vakuoveho naparovani a pulzni laserove ablace. Ph termickem vakuovem 

naparovani byly pouzity dva druhy lodicek: Pt lodicka s korundovou vlozkou a vicekomorova 

Mo lodicka. Nasledne tenke vrstvy byly charakterizovany metodou EDX mikroanalyzy, 

rentgenovou difrakcni analyzou, optickou spektroskopii a spektralni elipsometrii. 

Bylo zjisteno, ze tenke vrstvy pripravene termickym vakuovym naparovanim vykazuji 

odchylky od slozeni vychoziho materialu a nehomogenity ve slozeni v objemu vrstvy, coz se 

projevilo v gradaci indexu lomu. Z duvodu lepe definovanych podminek pripravy a optickych 

vlastnosti byly k dalsimu studiu (expozice, temperace, opticky indukovane rozpousteni Ag) 

pouzivany vrstvy pripravene pulzni laserovou ablaci. 

Tenke vrstvy pripravene pulzni laserovou ablaci byly temperovany na 100°C po dobu 3 

hodin a exponovany 1 hodinu Xe lampou (lOOOW) s tepelnym filtrem. Bylo zjisteno, ze tenke 

vrstvy 0 slozeni (GeSe2)o,g(Ga2S3)O,2 ph podminkach dane temperace i expozice vykazuji 

mime zmeny svych optickych vlastnosti. 

Tenke vrstvy, pripravene pulzni laserovou ablaci, byly dale podrobeny opticky 

indukovanemu rozpousteni stribra. Pokus probihal ve trech krocich, kdy ph katdem kroku 

bylo na dane vzorky termickym vakuovym naparovanim deponovano lOnm Ag a nasledne 

rozpusteno pomoci expozice halogenovou lampou (600W). 

Bylo zjisteno, ze difuzi Ag do vrstev 0 slozeni (GeSe2)O,8(Ga2S3)O,2 dochazi k vyrazne 

zmene jejich optickych vlastnosti v zavislosti na mnozstvi dopovaneho Ag. 

Ziskane poznatky z teto prace jsou puvodni a podle nasich znalosti "prukopnicke". 

Prispevkem k hledani novych vhodnych "high-tech" materialu pro oblasti nanolitografie, 

mikro-(nano-)optiky a elektrickych netekavych jedno i viceurovnovych nanopameti napr. 

typu CBRAM (conductive bridge RAM). 

Tato diplomova prace byla prvni praci venovanou studiu stribrem opticky dotovanych 

chalkogenidovych skel Ga-Ge-S ve forme tenkych vrstev v nasich laboratorich. Jako takova 



otevrela vyzvy pro dalsi studium techto skel, jejich vlastnosti a jejich optimalizace pro 

potencialni aplikace v optice i elektroniceo 

Bakalarka Silvie Valkova bude presentovat vysledky sve prace formou posteroveho sdeleni na 
620 sjezdu chemickych spolecnosti 280-300 2010 v Pardubicich: 

VALKOV A So, WAGNER To, BARTOS Mo, PRlKRYL Jo, VLCEK Mo , FRUMAROV ABo, 
BENES L., FRUMAR Mo: TENKE AMORFNi VRSTVY SYSTEMU Ge-Ga-S. 

Autorka diplomove prace prokazala vysokou miru nadseni, entusiasmu a iniciativu pri 
ziskavani novych poznatku a zhodnoceni ziskanych vysledkuo Bohuzel se nevyvarovala ph 
vypracovani textu prace nekterych opomenuti a zjednoduseni. 

Diplomovou praci a jeji zpracovani hodnotim znamkou velmi dobre. 
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